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内置高压启动的偏置

最高频率

低 VCC

1.6A

固定 5.0V

集成

宽输入范围

非隔离浮地 Buck

TX4135B采用 SOP7

TX4135B是一款绿色模式操作转换器。峰值电流和开关频率都随着负载的降低而降低。

此功能在轻负载时提供优异的效率，并提高总体平均效率。TX4135B具有多种保护功能,包括

热关机（OTP）、VCC 欠压锁定（UVLO）、过载保护（OLP）、短路保护（SCP

TX4135B是一款降压转换器，无需光耦

即可提供精确的恒压（CV）调节。它集成一个 150V MOSFET，以简化结构并降低成本。

这些特性使其成为低功率应用的理想转换器,

概述

如家用电器和备用电源。

）和开环保护。

封装。

特征

 架构

 : 10V~150V

 150V/0.26Ω MOSFET

低空载功耗

 输出电压

 持续输出电流能力

 工作电流

频率折返

 110KHz

 VCC

完善的保护功能：





















  OTP, UVLO, OLP,

SCP, Open loop

应用

备用电源

电动自行车应用

工业控制







 消费电子

引脚配置

SOP7

Shenzhen Xindingsheng Technology Co., Ltd

www.xdssemi.com
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I/O

管脚定义

管脚标号 管脚名称 描述 
   

1 VCC 芯片供电引脚
   

2 NC 空脚
   

3 FB 反馈输入引脚
   

4 NC 空脚  
 

 

5/6 SW
内部功率 MOSFET 漏极

高压启动输入  
 

 

7 GND
内部功率 MOSFET 源极

VCC 和 FB 引脚的参考地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能框图

Shenzhen Xindingsheng Technology Co., Ltd
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典型应用

TX4135B
150V非隔离转换器Shenzhen Xindingsheng Technology Co., Ltd

极限额定值

参数名称 MIN TYP. MAX Unit

SW引脚对地电压 -0.3 - 160 V

VCC引脚对地电压 -0.3 - 9 V

FB引脚对地电压 -0.3 - 9 V

最低/最高工作结温TJ -40 - 150 ℃

最低/最高储存温度Tstg -55 - 150 ℃

管脚焊接温度(10秒) - 260 - ℃

TX4135B

注：负载建议＞30mA,可优化空载上电输出浮高的问题
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电气特性（TA=25℃，除非另行说明）

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

 启动部分

       IREG mVCC=5SW 到 VCC 充电电流 V 5 7 9 A

       ILEAK SW=150SW 引脚漏电电流 V 10 uA

       BVSW 15功率管耐压 0 V

       RON 0.功率管导通电阻 26 0.3 Ω

 反馈输入部分

       VFB 5.35.FB 反馈基准 5.15 25 5 V

       OLP 输出过载保护反馈触发 3.5 V

       TOLP 22输出过载保护延迟时间 0 mS

 内部电流检测

       ILIMIT 最大峰值电流 2.6 3.4 A

       TLEB 20前沿消隐时间 0 nS

       ISCP SCP 阈值 2.0 A

 供电电压管理

       VCCOFF 76自供电关断电压 .9 7.2 .5 V

       VCCON 76自供电开启电压 .6 6.9 .2 V

       VCCUVLO 444VCC 欠压保护点 .0 .3 .6 V

       VCCCLAMP 7VVCC 过压箝位点 CC=2mA .8 V

       ICC 18F静态电流 B=5.5V 0 uA

 过温保护

       OTP 过温保护触发温度点 150 ℃
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一般描述

TX4135B是一款绿色模式操作转换器。峰值电流和开关频率都随着负载的降低而降低。因

此，它提供了出色的轻载效率，并提高了平均效率。精简的外围器件。以下详述各功能模块。

启动和欠压锁定

内部高压调节器通过 SW 引脚为 IC 自供电。当 VCC 电压达到 7.2V 时，内部高压调节器关

闭。当 VCC 电压降至 6.9V 以下时，内部高压调节器开启，为外部 VCC 电容器充电。只需

外接微法级的电容稳定 VCC，降低系统成本。当 VCC 电压降至 4.3V 时，IC 停止工作。

软启动

当 VCC 电压降至 4.3V 时，IC 停止工作，当VCC 充电至 7.2V 时，IC 开始工作。每次芯片开

始运行时，都有一个软启动期。软启动通过限制最小关闭时间来防止电感器电流过冲。

TX4135B采用最小关断时间限制实现软启动控制。在软启动过程中，关断时间限制从 48μs 

逐渐缩短至 24μs，最后缩短至 12μs 直至正常运行。

恒压运行

TX4135B在降压拓扑结构中作为完全集成的转换器使用，典型应用见第 3 页。它通过监测采

样电容器来调节输出电压。在每个周期开始时，当反馈电压降至参考电压以下时指示输出电

压不足，集成 MOSFET 导通，峰值电流限制决定导通时间。导通时间过后，集成MOSFET 关

断。续流二极管导通续流时，采样电容充电至输出电压。这样采样电容器采样并保持输出电

压以进行输出调节。当电感电流低于输出电流时，采样电容电压降低。当反馈电压低于参考

电压时，开始新的开关周期。

过载保护

TX4135B的最大输出功率受最大开关频率和峰值电流限制。如果负载电流过大，输出电压下

降，导致反馈电压下降。当反馈电压降至3.4V 以下时，它被视为错误标志，计时器启动。

如果定时器达到 220ms（fS=28kHz），则会启动过载保护。此定时器持续时间可避免在电

源启动或负载转换时触发过载保护。电源应在 220ms 内启动。

短路保护

TX4135B监控峰值电流，当峰值电流超过短路保护阈值时，启动短路保护关断。故障排除后，

电源恢复工作。

过温保护

为防止任何热损伤，TX4135B150℃时进入OTP 保护。在热关机（OTP）期间，VCC 电容器

放电至 2.4V，然后内部高压调节器重新充电。当结温降至 130°C 以下时 TX4135B

功能描述

恢复工作。

Shenzhen Xindingsheng Technology Co., Ltd

www.xdssemi.com
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15V 以上输入电源典型应用

兼容 12V

典型应用

输入电源典型应用

Shenzhen Xindingsheng Technology Co., Ltd

www.xdssemi.com
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封装信息

SOP7（单位：mm）

符号 最小 典型 最大

    

A 1.35 1.55 1.75

    

A1 0.1 0.2 0.3

    

B 1.27

    

b 0.33 0.42 0.51

    

D 5.8 6.0 6.2

    

E 3.8 3.9 4.0

    

F 4.7 4.9 5.1

    

L 0.675 0.700 0.725

    

G 0.32

    

R 0.15

  

Θ1 7°

  

θ 7°
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